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Цель работы:

1. Экспериментальное исследование и определение основных параметров схемы однополупериодного выпрямления.
2. Овладение навыками работы с измерительными приборами.

Схема однополупериодного выпрямления


Элементы схемы:
ГСС – генератор стандартных сигналов;
R - резистор нагрузки, R=2 кОм;

С – емкость фильтра: С1=0,05мкФ, C2=500мкФ;
VD1…VD4 – выпрямительные диоды:
VD1 - КД509А (клемма 2), кремниевый высокочастотный диод;

VD2 - 1Д507 (Д310) (клемма 3), германиевый высокочастотный диод;
VD3 – КД102 (клемма 4), кремниевый низкочастотный диод;

VD4 – Д7Ж (клемма 5), германиевый низкочастотный диод.
1. Результаты измерений параметров входного сигнала:
· амплитуда напряжения Um:__________

· частота сигнала

F:__________
2. Результаты исследования однополупериодной схемы выпрямления с активной нагрузкой    R=2 кОм. 
Таблица 1



	Диод
	Тип

диода
	U~, B
	U0, B
	UОТР, B
	Uд, B
	UТ0, B

	VD1
	КД509
	
	
	---
	
	

	VD2
	1Д507
	
	
	---
	
	

	VD3
	КД102
	
	
	
	
	

	VD4
	Д7Ж
	
	
	
	
	


Примечание.

1) Результаты эксперимента.

U~ - амплитуда пульсаций выходного напряжения;

U0 - постоянная составляющая выходного напряжения;

UОТР - амплитуда отрицательного выброса выходного напряжения (для низкочастотных диодов).

2) Результаты теоретического расчета.

Uд - падение напряжения на диоде,
Uд= Um - U~;

UТ0 - теоретическое значение постоянной составляющей напряжения
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3. Осциллограммы напряжений на резисторе нагрузки для соответствующих диодов.
Рис. 2
4. Результаты исследования однополупериодной схемы выпрямления при резистивно-емкостной нагрузке.
Таблица 2

	Диод
	Тип

диода
	С1=0,05мкФ
	С2=500мкФ
	С1=0,05мкФ
	С2=500мкФ

	
	
	UП, мВ
	U0С, В
	UП, мВ
	U0С, В
	КПЭ
	КПТ
	КПЭ
	КПТ

	VD1
	КД509А
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание.

1) Результаты эксперимента.

UП - напряжение пульсаций;

U0С - постоянная составляющая напряжения.

2) Результаты расчетов.

КПЭ - коэффициент пульсаций (экспериментальный);
КПТ - коэффициент пульсаций (теоретический).
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5. Осциллограммы выходных напряжений при резистивно-емкостной нагрузке.

Рис. 3
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